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摘要(译)

在根据本发明实施例的液晶装置中，相对于对电极电位的高电位和低电
位通过开关元件交替地施加到像素电极。这里，当参考电位是通过将高
电位和低电位之间的平均电位移动变化量之间的平均值而获得的电位
时，将对电极电位设置为低于参考电位。在高电位施加到像素电极时由
开关元件的寄生电容引起的像素电极的电位，以及当由此时的寄生电容
引起的像素电极的电位变化量低电位被施加到像素电极。
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